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Ferproelectricidads Desplazamiento eléctirico v constante dieléetrica en el

vacfo. Dipole y su momento eléctrico. Potencias debido a un dipolo en un
punto lejano, Componentes del campo eléctrico. Energla de un dipolo en un
campo eléctrico externo. Momento de la cupla gplicada al dipolo. Polariza

cibn. Polarizebilidad (por orientacibn y deformacidn). Campo macroscédpico

=& y campo nmicroscdpico., Definicidn macroscédpica y microscépica del factor

%"+ polarizacidne Campo eldetrico local y campo medio. Susceptivilidad elée-
& trica y constante dieléetrica relativa. Bxtensidn de la ley de Coulomb del
% yacfo a un medio homogéneo, isitropo e indefinido o limitado por supcrfi-
cles equipotenciales.
Bjemplo de la esfera con carga en el centro.
Momento eléectrico de 1as moléculas, Relacidn entre campo eléctrico local y
fel'campo eléctrico mcdio en un diellctrico. Beuacidn de Clausius -~ Mosso-
thi. PAfter effects™. Funcidn de “ecreep®. Desc:ﬁgosioién de la deforma=
= cibén. Compliencia eléstica compleja. Funeidn de relajacibn. Descomposicidn

-~ . del esfuerzos Mddulo qustho comple jo. Becuaciones de los modelos mecdnd=
cos. Modelo de Voigte. Modelo de Maxwell. FOHH&S'C&ﬂéniC&S de los modelos.
La funcidn de relajacién como integral de Laplace. h& funcién de “ereep®™ cg

mo integral dé Laplace. Aplicacidn de la teorila del ®“after effects" al dic
1éctrico. Caso en que depende del campo aplicado y de la firecuenciae Ex;
presidn complcja de la constante dieléctrica.

Definicidn de substancia ferreeléctrica. Teorla de la polariza cibn (sin
interaceién) de Langevin. Funcidn de Langevin, Su Iimite de aplicabilidad
a los ferroeléctricos. ;
Signifieado de las temperaturas de Curie. Transformacién de primero y de
segundo orden. Deduccidn de la ecuacién de Clausius - Messotti del Mod«lo
de Lorentz. Significado de la catéstrofe de Mossotti. Razonamiento de

Onsager, €aso del Titanato de Barioc. Efecto piezoeléetrico directo o ine
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"_Legons de Lumlnvocuﬂce C”“Sualllfe D. Curie 1956-7; 1957-8e-
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verso (de primer orden). Caso de los dos cfectos supervucstos con Canpo
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¥y egiterzo varigbles. Difercncia entre circuito abierto v cerrado., Caso

o

del cristal blogueado (deformacibn nula). Piezoclectricidad de 1oe

£
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rroeléetricos (caso del Titanato de Bario).

Luniniscenciat Espectro del Hidrégeno y o temas hidrogencides. Sistema
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rotante y Qtomo de Bohr, Condicones de Sommerfelds Cuantificacibn cspa=
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clLa Baision y ebsorc ibn térmicas. lLe ey de Stefan-Bolizmanne. Ley de
Planck. Primera y segunda ley de Wien. Ley de Kirchhoff, Resonancia 8p-

tieca y fluoregeencia en gases. Definicibn de luminiscenciz. Fluorescen=

i

.eia y fosforecencias Fosloroscopio de Becguerel, Reacciones de primer ore

dene Reacciones de segundo orden. Niveles energéticos de un proceso lu=
miniscente, Mueva definicién de fosforescencia utilizando la trampa elec-
trénicas Fosforo fotoconductives y no fotoconductivos. (Bjemplos del K
€l (T1) y 2nS (Cu))e Niveles de encrgfa em el espacio de configuracibne
Sistemas de muchas trampase. Sistema de nmuchos niveles equidistantes. Nie
vel donor, Nivel aceptore Centro de rccombinaciém. Centro destructivo
(Killer) o=

Profundidad de la trampa. Bxpresibn tcrmodinfémica de Williams. ¥y Eyring.

Releccibn de Mott enmtre profundiad de la trampa v secccibn eficaz de cap=-
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tura.
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